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型号规格

名称 尺寸

T 0.200±0.05 (mm)

✱衬底材质：硅

名称 尺寸

W 0.250±0.05 (mm)

L 0.250±0.05 (mm)

序号 名称 尺寸

1 Au 0.5±0.3um

2 Ni 2±1um

3 Cu 3±1um

4 Ti 0.1±0.01um

5 Ni 0.25±0.025um

6 Au 0.4±0.04um
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✱正面/背面金属可按需求替换
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物料编号

物料编号说明：

①产品代码

DVE：高容值垂直电极产品

②产品尺寸mm

代码 1010 1212 1515 2020 2525 3030 3535 4040

边长（mm） 0.250 0.300 0.380 0.500 0.635 0.760 0.900 1.000

代码 5050 6060

边长（mm） 1.250 1.500

③额定电压VDC

代码 10 25 50 100

电压值（V） 10 25 50 100

④容值pF

代码 0R2 100 101 221 102

容值（pF） 0.2 10 100 220 1000

⑤精度

代码 A B C D G J K M

误差 ±0.05
pF

±0.10
pF

±0.25
pF

±0.50
pF ±2% ±5% ±10% ±20%

⑥产品分级

代码 AECQ NA

分级 车规品 标准品

DVE 1010 10 — 221 M
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
① ② ③ ④ ⑤ ⑥



技术规格*
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项目 技术规格 测试方法

工作温度范围
温度范围

-55℃ to125℃

外观 无明显缺陷 目检检查/放大镜检查

静态容值（C）
标定电容 测试温度 测试

频率 测试电压

220pF 25±3℃ 1.0M
Hz

Vbias=0V
Vac=0.2Vrms

公差
容值正负公差 测试温度 测试

频率 测试电压

±20% 25±3℃ 1.0M
Hz

Vbias=0V
Vac=0.2Vrms

绝缘电阻（IR）
绝缘电阻值要求 充放电电

流 测试电压 测试
时间 测试环境

>100Gohm < 50mA RVDC 1min 25±3℃

介质耐电强度
耐电压要求 充放电电

流 测试电压 测试
时间 测试环境

不应存在介质击穿/损伤 < 50mA 2.5*RVDC 1-5s 25±3℃

温度系数
温度系数要求 测试温度 测试

频率 测试电压

65 ppm/℃ -55℃ to 
125℃ 1MHz Vbias=0V

Vac=0.2Vrms

电压系数
电压系数要求 测试温度 测试

频率 测试电压

<0.01 %/VDC 25±3℃ 1MHz 0V to RVDC



可靠性项目*
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项目 技术规格 测试方法

焊线拉力
要求 在未达最小施力值时不应

脱离粘合 将电容器连接到测试基板/框架上，
并在连接25μmφ金丝后，对焊球

施加拉力，测量粘合强度
Spec ≥3.0gf

焊线推力
要求 在未达最小施力值时不应

脱离粘合 将电容器连接到测试基板/框架上，
并在连接25μmφ金丝后，对焊球

施加推力，测量粘合强度
Spec ≥13.0gf

芯片剪切力
要求

施加力的范围内，样品在
其安装部

位不应发生断裂 将电容器连接到测试基板/框架上，
并施加水平力

Spec 取决于产品尺寸规格

易焊性

焊接要求

将测试电容进入含松香乙醇溶液，
在80-120℃预热10-30s，然后浸
入245±5℃熔融锡槽中2±0.5秒上锡良好，背面润湿率大于95%



可靠性项目*
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项目 技术规格 测试方法

温度快速变化

外观 无可见损伤 阶段 温度
℃

时间
min

容值
变化

C<5pF, ≤±0.25pF，
C≥5pF, ≤±5%

第一步 -55 30

第二步 25 2~5

第三步 125 30

Q值 在初始规格内
第四步 25 2~5

在测试基板上焊接电容，按照1-4
的顺序做温度循环实验，循环次数：
5次
室温静置24小时后再观察外观，测
量Q，C，IR

IR值 在初始规格内

耐焊接热

外观 无可见损伤

将测试电容浸入260±5℃的锡槽中
10±1s，然后室温静置24小时后再

观察外观，测量Q，C，IR

容值
变化

C<5pF, ≤±0.25pF，
C≥5pF, ≤±5%

Q值 在初始规格内

IR值 在初始规格内



可靠性项目*
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项目 技术规格 测试方法

稳态湿热

外观 无可见损伤

在测试基板上焊接电容，充放电电
流不超过50mA，室温静置24小时
后再观察外观，测量Q，C，IR
测试温度：40±2℃
测试湿度：RH 90%~95%
测试时间：500+/-12h
测试电压：额定电压

容值
变化

C<5pF, ≤±0.25pF，
C≥5pF, ≤±5%

Q值 在初始规格内

IR值 在初始规格内

耐久性

外观 无可见损伤

在测试基板上焊接电容，充放电电
流不超过50mA，室温静置24小时
后再观察外观，测量Q，C，IR
测试温度： 125+/-3℃
测试时间：1000+/-12h
测试电压：200%的额定电压

容值
变化

C<5pF, ≤±0.25pF，
C≥5pF, ≤±5%

Q值 在初始规格内

IR值 在初始规格内



联系我们：
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李  杰，邮箱：lijie@instontech.com,       联系电话：18621722696
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